Южно-Уральский государственный университет
Кафедра оптоинформатики

[Введите текст]


	Э-6
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
	Студент
	

	
	
	Группа
	
	Дата
	


Отчёт по лабораторной работе № 6
	Цель работы:

	Оборудование:

	Краткое описание метода измерений. 

	Основная расчётная формула:
	Подробное разъяснение обозначений:      

	
	Uан ―                                                                                                                                

	
	D ―          

	
	L ―

	
	N ―

	
	rа  ― 

	
	μ0 ―

	
	Ic.кр ―


Средства измерений и их характеристики                       
Таблица 1
	Наименование

прибора
	Предел допускаемой основной относительной погрешности (в % от измеренного значения) 

	Амперметр (2)
	0,8 %

	Амперметр (5)
	1,5 %




Результаты измерений                                         
 Таблица 2                                                                             
	Параметры диода и катушки: D = 37,0 мм,    L = 36,0 мм,    N = 2800 вит.,  [image: image1.wmf]ан
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	Продолжение табл. 2
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Подпись преподавателя:
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1. Оценка критического тока соленоида:   Iс.кр =               мА  
2. Результат  расчёта удельного заряда электрона                     

	                                     Числовые расчёты 
	      Результат
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3. Оценка относительного отклонения экспериментального значения от табличного:
	    Формула для оценки
	       Числовые расчёты
	  Результат
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